






























































专利名称(译) 半透射型液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20060055852A1 公开(公告)日 2006-03-16

申请号 US11/046536 申请日 2005-01-28

[标]申请(专利权)人(译) 富士通显示技术股份有限公司

申请(专利权)人(译) 富士通显示器科技股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 YOSHIDA HIDEFUMI
TASAKA YASUTOSHI
TASHIRO KUNIHIRO
OHMURO KATSUFUMI

发明人 YOSHIDA, HIDEFUMI
TASAKA, YASUTOSHI
TASHIRO, KUNIHIRO
OHMURO, KATSUFUMI

IPC分类号 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/134336 G02F1/133555

优先权 2004264335 2004-09-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

控制电极形成在与栅极总线相同的层中。在覆盖栅极总线和控制电极的
绝缘膜上形成反射电极。控制电极电连接到TFT的源电极。反射电极与
控制电极电容耦合。在TFT和反射电极上形成绝缘膜，并形成暴露反射
电极的孔。之后，在整个表面上形成透明导电膜。图案化透明导电膜以
形成透明电极。透射区域中的透明电极电连接到TFT的源电极。
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